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Dominik Kasprowicz urodzit sie 6 kwietnia
1976 roku w Warszawie. W 2001 roku uzyskat
dyplom magistra inzyniera na Wydziale Elek-
troniki i Technik Informacyjnych Politechni-
ki Warszawskiej. W latach 2001-2006 byt
uczestnikiem studiéw doktoranckich na Wy-
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.
W tym okresie odbyt o§miomiesieczny staz
w firmie PDF Solutions (San Jose w Kalifornii),
gdzie zajmowat sie m.in. projektowaniem
struktur testowych dla przemystu pétprzewod-
nikowego i analizg czynnikéw wptywajacych
na uzysk produkcyjny. Stopiert doktora nauk
technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskat
(z wyréznieniem) w 2006 roku w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziatu
Elektroniki i Technik Informacyjnych za prace
na temat wptywu rozrzutéw produkcyjnych na
sygnat zegara w uktadach cyfrowych, prowa-
dzona pod kierownictwem Andrzeja Pfitznera.
Od 2006 roku jest zatrudniony w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (od 2006 ro-
ku na stanowisku asystenta, zas od 2007 roku
— adiunkta). Prowadzi zajecia dydaktyczne
(projekty oraz laboratoria), m.in. z projekto-
wania analogowych uktadéw scalonych oraz
inzynierskich zastosowan metod Monte Carlo.

Zainteresowania naukowe Dominika Kas-
prowicza obejmuja m.in. automatyczng opty-
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malizacje uktadéw analogowych oraz modelo-
wanie tranzystoréw akumulacyjnych. W 2007
roku otrzymat nagrode Rektora Politechniki
Warszawskiej za dziatalnos¢ naukowa. Od
2007 roku jest zaangazowany w prace nad no-
watorska konstrukcja tranzystora dwubramko-
wego VeSFET, gdzie jest odpowiedzialny m.in.
za modelowanie pojemnosci i eksploracje za-
stosowari analogowych.

Dominik Kasprowicz jest autorem lub
wspétautorem kilkunastu publikacji nauko-
wych zwiagzanych z tranzystorem VeSFET,
a takze dotyczacych testowania uktadéw cyf-
rowych i modelowania przestrzennego roz-
rzutu sygnatu zegara (clock skew) w uktadach
scalonych.

Stowa kluczowe

B modelowanie pojemno-
sci w tranzystorach aku-
mulacyjnych

B modelowanie tranzys-

torow dwubramkowych
(VeSFET)

B aufomatyczna optyma-
lizacja uktaddéw analo-
gowych






